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摘 要
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�� 仇
。� 是灵敏度很高的光致折射率晶体又是一种电光晶体

。

它的
一

这 种

非线性近年来很受重视
,

已用作相干光学实时处理元件及光学四波混频工作介质
。

但是
不论作为那种使用

,

知道七在使用状态卞的标准折射率椭球方程都是极为有用的
。

本文利用解久期方程 �特征方程� 的方法得到了在外电场方向沿��
,

�
,
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,
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,
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� 时的� � � 晶体的标准折射率椭球方程后主方向和主折射率值
。

并由此

结果从理论上对晶体的使用状态进行了分析讨论
,

指出了最佳使用条件
。
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B S O 作为实时器件

此时它的工作原理通常是以纵向poc k
els 效应为依据的

,

它是利用光电导性先建立一个

电场分布 (平面图形的) 通过poc k
els 效应达到双折射调制来读人的

。

然后进行读出
,

读 出

的实质是通过检测这种双折射的分布来复现电场分布从而复现原图形的明暗分布
,

所以为了

提高灵敏度 (在一定外电场作用下) 或是为了降低半波电压
,

需要尽量提高双折射
,

即要求
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,

写入是利用三次非线性极化造成的折射率
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调制也就是所谓的光致折射率效应而不是双折射
、所以一般讲来
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这两个方向的外电场不仅有如上的优点即在相同光电场下折射率的调制大

而且由于折射率椭球是旋转对称的
,

_

加工也方便得多
,
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其他方向完全不用考虑
。
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